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Resumen

Esta tesis doctoral tiene como objetivo sintetizar y estudiar semiconductores con tamafios
relevantes en la micro y nanoescala, con propiedades morfologicas, Opticas y eléctricas
controladas en funciéon de los parametros de sintesis. El objetivo principal es la obtencion de
los productos desecados desde diferentes técnicas de sintesis acuosas. Variando
sistematicamente los parametros de preparacion, se busca la comprension entre los mecanismos
de crecimiento y las propiedades fisicas, opticas y eléctricas de las nanoestructuras resultantes.
Se buscara que los conocimientos generados en la investigacion se apliquen al disefio de
dispositivos optoelectronicos, particularmente, sensores de luz ultravioleta (UV).

Los sensores UV son dispositivos optoelectronicos de gran importancia para la investigacion,
ya que presentan un amplio abanico de areas donde son aplicables, como ser en el monitoreo
de incendios, analisis biologico, sensores ambientales, exploracion espacial, deteccion de
radiacion UV, monitoreo de contaminacion, monitoreo de la capa de ozono, deteccion
biolégica y quimica, entre otras. Entre los materiales considerados como Optimos para el
desarrollo de dispositivos optoelectronicos se encuentra el 6xido de zinc (ZnO).

En particular el ZnO es un semiconductor de banda ancha directa (~3,3eV), con alta energia de
enlace excitonica (60 meV) y una gran facilidad para su nanoestructuracion, lo que le confiere
propiedades prometedoras para su aplicacion en sensores. La obtencion de micro y
nanoestructuras mediante la sintesis hidrotérmica estd en auge debido a su gran control,
rendimiento, sencilla manipulacion y baja contaminacion ambiental.

La presentacion constara de:

1. Sintesis de estructuras 1-D de ZnO sobre sustratos de Si conductores.

2. Tratamiento con plasma de argén de las estructuras 1-D de ZnO.

3. Medidas de espectroscopia de fotoluminiscencia (FL) a temperatura ambiente de ZnO
de las estructuras tratadas con plasma de argon.

4. Estudio morfolégico de las estructuras de ZnO mediante microscopia electronica de
barrido, tanto de las muestras expuesta al ataque con plasma de argéon como de las que
no fueron tratadas. Analisis comparativo.

5. Medidas de espectroscopia Raman de todas las muestras y su analisis.

Resultados.

7. Conclusiones.
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